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低压模拟开关/多路选通器常见问题解答

问题 1：可以在不平衡/非对称电源下使用 ADGxx吗？

答：可以。只要不违反数据手册中的绝对最大额定值，器件就能正常工作。但是，使用不平衡电源或

其他不同于规格表的电压来操作 ADGxx，可能会导致开关特性变化。这些变化包括但不限于：模拟信

号范围、导通电阻、漏电流、VINL,、VINH和开关时间。

问题 2：如何正确给 CMOS开关上电？

答：建议采用的上电顺序：接地–VSS–VDD–数字输入–模拟输入。

问题 3： 数据手册中的每通道连续电流表表示什么意思？

答：表中的值表示开关在关闭时可以通过多少电流（Sx至 Dx）。

问题 4： CMOS开关的输入和输出保护电路是什么？

答：源极、漏极和逻辑端口上的基本内部保护电路都只是相对电源轨上的箝位二极管。这些二极管提

供 ESD保护。在正常工作模式下，这些二极管反向偏置，因此除非信号超过电源电压，否则不会通过

电流。参见下图。

问题 5： 能否解释一下漏电流与温度的关系图中++、 -+符号的意义？
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答：可以通过查看 ADGxx数据手册的规格部分来解释该图。

在双电源工作时，通过 VS/VD = +/- V与相应的设置测试电路部分测试关断漏电流 (IS/ID关断)。

图中“+”和“–”符号表示以下条件：

在导通漏电流条件 (IS/ID导通)下：

由于开关导通，所以 Vd或 Vs的输入信号都与输出相同，因此，图中只会有+、+和-、-。

在单电源工作时也是如此。
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问题 6：ADGxx CMOS开关的功耗是多少？

答：这可以通过公式 P = I*V求出。

其中： P = CMOS开关功耗

I = IDD最大额定值

V = 从 VDD到 VSS的电压电平

问题 7：处于关断状态（关断电阻）时，开关的开路漏电流是多少？

答：这个问题可以用欧姆定理来解答：I = V / R

其中： I = 来自 Sx/Dx处的最大漏电流

V = 开关关断时 Sx/Dx处的电压

R = 关断电阻

问题 8：如何处理 ADGxx未使用的通道？

答：建议将 ADGxx未使用的引脚连接到已知状态或接地，避免噪声耦合。

问题 9：在混合信号设计中如何处理 ADGxx的 GND引脚？

答：ADGxx的 GND引脚是电平转换和开关电源的基准。将 ADGxx的 GND引脚连接到系统的 0V基

准地或模拟电源地是很好的做法。
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